TO S H | BA Press Release

Leading Innovation >>>

Toshiba prezentuje serie dyskow RC100 typu SSD NVMe do
powszechnych zastosowan na targach CES 2018

Nowe dyski SSD M.2 NVMe majg przystepne ceny odpowiednie do powszechnych
komputeréw do gier oraz dla twércéw systemoéw wiasnego projektu

Dusseldorf, Niemcy, 8 stycznia 2018 r. — Toshiba Memory Europe GmbH zapowiedziata
dzi$ na miedzynarodowych targach CES 2018 wprowadzenie serii RC100. Jest to nowa linia
dyskow potprzewodnikowych SSD z interfejsem NVMell (NVM Express) M.2 do
zastosowan w urzgdzeniach przeznaczonych na rynek detaliczny, do handlu internetowego,
dla integratorow systemow oraz dla kanatu sprzedazy. Nowa seria RC100 charakteryzuje sie
potezng i zarazem ekonomiczng konstrukcjag, dzieki czemu pamie¢ masowa NVMe staje sie
standardem dostepnym dla kazdego.

Dyski z serii RC100 wyposazono w najnowoczesniejszg pamie¢ opracowang w Toshiba
Memory Corporation: 64-warstwowa, o trzech bitach na komérke (TLC, Triple-Level Cell)
BiCS FLASH @ oraz firmowy kontroler SSD zamkniete w jednej obudowie. Dzieki temu
urzadzenia sg stworzone dla konsumentéw jako przystepna alternatywa dla bardziej
zaawansowanych i kosztownych dyskow SSD NVMe. Oprécz przystepnej ceny dyski SSD
RC100 stworzono z myslg o wydajnosci, jako zoptymalizowane energetycznie rozwigzanie
do przechowywania danych, szczegdlnie poszukiwane przez uzytkownikow mobilnych w
celu wydtuzenia pracy akumulatora.

Seria RC100 oferuje doskonate parametry, ktére wypeiniajg przestrzen miedzy interfejsem
6 Gbps SATA oraz dyskami SSD NVMe przeznaczonymi dla entuzjastow technologii,
ustawiajgc produkt w idealnym punkcie dla uzytkownikow oczekujgcych ekonomicznej ceny i
pragngcych przejs¢ do najnowszego w przemysle interfejsul®! oraz ograniczyé plgtanine
przewoddéw. Dyski RC100 korzystajg takze z technologii bufora pamieci systemowej (HMB,
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Host Memory Buffer), dzieki czemu sg w stanie osigga¢ szybkosci do 1620 MBps oraz
1130 MBps w transferze przy sekwencyjnym odczycie i zapisie, a takze do 160 000 i
120 000 losowych operacji odczytu i zapisu (IOPS)¥, a to wszystko bez wykorzystania
systemowej pamieci DRAM.

Moduty RC100 sg idealne dla szerokiej gamy powszechnych zastosowan w komputerach
wszelkiego rodzaju — od typu stacjonarnego i notebookéw do gier po mini-PC (NUC). Sag
one dostepne w kompaktowym rozmiarze M.2 2242 (22 x 42mm) i w wersjach
pojemnosciowych 120 GB, 240 GB oraz 480 GBPl. Nabywcy moga by¢ pewni jakosci dzieki
objeciu kazdego dysku SSD RC100 3-letnig gwarancjg®.

Toshiba Memory America bedzie prezentowa¢ dyski z serii RC100 w swoich obiektach
Westgate Las Vegas w dniach od 9 do 11 stycznia, a takze wezmie udziat w wydarzeniu
Pepcom's Digital Experience na targach CES w poniedziatek 8 stycznia w godzinach 19:00-
22:00.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.toshiba-memory.com/cms/en/.

Przypisy:

[11 NVMe i NVM Express sa znakami towarowymi NVM Express, Inc.

[2] BICS FLASH jest zarejestrowanym znakiem towarowym Toshiba Corporation.

[3] Interfejs PCI Express® (PCI Express jest zarejestrowanym znakiem towarowym PCI-SIG).

[4] Parametry transferu sekwencyjnego zostalty zmierzone za pomocag narzedzia ATTO v3.05; parametry
transferu o dostepie losowym zostaly zmierzone za pomocg narzedzia CrystalDiskMark 5.2.1; przytoczone tu
parametry sg mierzone w warunkach testowych Toshiba Memory America i mogg rozni¢ sie od parametréw
RC100 przedstawionych na kartach danych produktu.

[5] Definicja pojemnosci: Toshiba Memory Corporation definiuje gigabajt (GB) jako 1 000 000 000 bajtéw. Jednak
komputerowy system operacyjny raportuje pojemnos$¢ pamieci za pomocg poteg liczby 2, definiujgc 1 GB = 230 =
1073 741 824 bajty, przez co wskazywana pojemnos¢ jest nizsza. Dostepna pojemnos¢ pamieci (wtgcznie z
przyktadami réznych plikéw multimedialnych) bedzie sie rézni¢ w zaleznosci od wielkosci plikow, formatowania,
ustawien, oprogramowania i systemu operacyjnego, np. firmy Microsoft, a takze preinstalowanych aplikacji lub
tresci multimedialnych. Rzeczywista pojemnos$¢ po sformatowaniu moze by¢ inna.

[6] Gwarancja ograniczona, petne informacje o warunkach dostepne na stronie ocz.com.

* Wszelkie inne wymienione tutaj nazwy firm, produktow i ustug mogg byé znakami towarowymi posiadajgcych je
firm.
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Informacje o Toshiba Memory Europe

Toshiba Memory Europe GmbH (TME) to europejska spétka nalezgca do Toshiba Memory Corporation (TMC).
Nasza firma oferuje szeroki wybér wysokiej klasy produktéw z zakresu pamieci Flash, w tym karty SD, micro SD,
pamieci USB oraz komponenty pamieci osadzonych, a takze potprzewodnikowe dyski SSD. TME ma biura w
Niemczech, Francji i w Wielkiej Brytanii. Prezesem firmy jest Masaru Takeuchi.

Wiecej informacji o catej gamie pamigci i dyskach SSD z oferty TME mozna znalezé na stronie
http://toshiba.semicon-storage.com
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